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‘mademente 50,80 milicentimetros. En dicho caso, el alam-

Esta invencién estd encaminada a planos de me—
morias de nicleo magnético mejorados.

Les memorias de micleo magnético empleados co-
minmente en las computadoras electrdnicas estdn constru-
yendo usando nicleos magnéticos de tamafios fisicos cada
vez més pequefios. Los nucleos muy pequefios tienen las
ventajas de que pueden cambiarse mds rdpidamente de un

estado magnético al otro, que requieren impulsos propul-

sores més pequefios y que pueden empacarse méds estrecha~
mente juntos para reducir los retardos de propagacidén def
los impulsos transmitidos a travéds de los alambres que %
enlazn los micleos. Por ejemplo, es posible emplear mi
cleos magnéticos que tienen un didmetro externo de apro-'
ximedamente 35.56 milicent{metros y un didmetro interno

de aproximadamente 22,86 milicentimetros y colocar los nij
cleos en hileras y columnas con un espaciamiento entre -

los alambres paralelos que enlazen los ndcleos de aproxi-

bre que se hace pasar a través de los micleos puede ser
un alambre magnético mimero 42,

Cuando los nidcleos y los alambres de dichos
temefios fisicos pequefios se emplean, se encuemtran proke-
mas serios para terminar los extremos de los alambres pa-
re fin de hacer las conexiones con el circuito perceptor
e impulsor electrénico. Las estructuras de terminacién
de alambre de memoria del arte anterior no han sido ente-
ramente satisfactorias pars usarse con nicleos y alambres

muy pequefios. Por lo tanto, un fin de esta invencién es

proporcionar una construccién de un plano de memoria de

nicleo magnético mejorada en donde se usan micleos peque—

x
i
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flos y alambre finoj y para proporcionar un método apropi

do para hacer planos de memoria con nicleos pequefios y

&
!
|
?

alambres finos. Mds espec{ficamente, la invencidn estd
encaminada a hacer conexiones eléctricas y fisicas senci-

llas y seguras enire los alambres finos y los miembros teg

minales conductores colocados sobre el plano del micleo.
Las orgenizaciones de memoria mds cominmente
usadas en el pasado se han prestado por si para la cons-
truceidn en la forma de un grupo de planos de memoria de
nicleo magnético individuales, Los planos de memoria des,

tinados para usarse en un grupo de memoria se han construl

do con una mira para la conveniencia en el agrupamiento
de los planos individuales., Se hace en la actualidad mgi
yor uso de una llamada organizacidén de memoria de dos y g
media D (dimensidn) en donde toda la memoria puede cons-f
truirse en un solo plano en vez de el grupo de planos in;
dividuales. Esta invencién proporciona una construccidn
de plano de memoria meJorada que es particularmente venta%g
ga para usarse en las memorias que tienen la organizaciéﬁ
2 1/20,
La invencién se lleva a la préctica en un pla-%
no de memoria de micleo magnético que tienen un soporte |
de aislamiento plano, una formacidn de micleos magnéticoi
colocados en hileras y columnas, y alambres que se extien

den a través de los ndcleos en ias direcciones de la hila-

! ra y de la columna hasta los terminales eléctricos que se

colocan sobre los distintos lados opuestos del soporte -

- aislante. De conformidad con una modalidad preferida de

i la invencién, cada terminal eléctrico colocado a lo largo

: de por lo menos un lado del soporte tiene un miembro mets,
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lico alargado de seccién transversal rectangular. Este :
miembro se extiende casi perpendicularmente desde la su—i
perficie del soporte. El extremo libre del miembro de céda
terminal se dobla bruscemente hacia atrds hacia el so-
porte plano para formar una muesce para recibir y sujetar
el alambre que sSe extiende hacia el mismo.

Fl método de armar un plano de memoria, de los
nicleos magnéticos de acuerdo con el invento puede prac-:
ticarse cuando: las aberturas de las hilerar de nidcleos
llevados por el soporte se colocan en alineamiento con
pares respectivos de terminales colocados a lo largo de
los lados opuestos del soportey y los alambres se hacen
pasar a través de los terminales y ndcleos alineados. Es-
te aspecto de la invencidén estd caracterizado por el paso
adicional de estirar los extremos de los alambres anhe-
brados hacia arriba para sujetar los extremos del alam-
bre en los terminales.

Le figura 1 es una elevacién que muestra un
terminal eléctrico que retiene y sujeta un alambre de me
moria en relacidén fija con respecto al soporte aislante
siendo la construccibén de acuerdo con las ensefianms de
esta invenciéng.

Ia figura 2 es una elevacidn lateral de la
construccidn mostrada en la figura 1, orientada en la di-
reccidn de las flechas 2 = 2 de la figura 1. ’

La figura 3 es una vista en planta de un pla-
no de memoria de ndcleos magndtico que incluye muchos teé
minales y alambres cada uno de ellos construido tal y co-
mo se muestra en detalle en las figuras 1 y 2.

Se hace ahora referencia en mayor detalle g
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las tres figuras del dibujo en donde se muestra un plano;
de memoria magnética que incluye un soporte plano 10 de '
material aislante. E1 soporte 10 puede ser una ldmina ,
rectangular continua o puede ser una ldmina que se propoé
ciona con una abertura central rectangular 12 que deja un
éuadro plano sobre el cual se montan los terminales meté{
licos 14. Los terminales a lo largo de cada largo del s9
porte o cuadro 10 se colocan en filas para aumentar el e;

paciamiento entre los terminales adyacentes., Coextensival
: |

con el drea central de o desembocando hacia el soporte o |

cuadro 10 hay una formacién de nicleos magnéticos 16 co-

locados en hileras y columnas. Los alambres 20 se extien

i den desde los terminales a un lado del soporte 10 a tra- .

vés de hileras respectivas de nicleos hacia los termina-

; les en el lado opuesto del soporte. De manera semejante,

" 1los alambres 22 se extienden desde el otro lado del so-

. porte a través de las columnas de micleos respectivas hag

| ta los terminales en el lado opuesto del soporte,

- Cada terminal 14 comprende un miembro metdlico

 alargado que tiene un extremo 24 fijado de cualquier mane

| ra apropiada en el soporte aislador 10 y que se proporcio

''na en 26 con cualquier medio apropiado para conectarse -

con el circuito perceptor de impulsor electrénico. El ex

tremo libre del miembro metdlico 14 se doble bruscamente

hacia atrds en 28 hacia la superficie plana 10’ del sopor

- te 10. La Linea a lo largo de la cual se hace el doblez

en 28 es en una direccidén paralela a la dimensidn en sec-
cidn transversel mayor del miembro metdlico 14. El extre
mo libre del miembro metdlico 14 se dobla bruscamente ha-

cia atrds de une manera para formar una muesca para reci-
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bir y sujetar el alambre, para el alambre 20. La muesca
se dimensiona por su extremo abierto 30 a fin de recibir
libremente el alambre 20 y tiene una dimensién por su ex{
tremo cerrado 32 que es menor la dimensién del alambre 20.
El doblez en 28 en el miembro metdlico 14 estd en una di-

reccién paralela a la direccidn del alambre 20 acoplado

~ en la muesca.

El conjunto del plano de memoria magnética co-

. mo se muestra en la figura 3, puede lograrse sosteniendo

la formacidén de nicleos magnéticos 16 sobre el borde por

. medio de une ldmina de adhesivo de manera que las abertu-

. ras en los micleos 16 sean libremente accesibles para en-

sartarse. Un primer alambre 20’ puede hacerse pasar des-
de el margen a mano izquierda del cuadro 10 a través del
extremo abierto 30 de la muesca en el miembro metdlico
14’ a través de la primera hilera correspondiente de ni-
cleo magnético 16 y a través del extremo abierto 30 del
miembro magnético 14°’. Las aberturas en los terminales
¥ en los ndcleos 16 estén todas en alineamiento de mane-
ra que se puede hacer fécilmente una pasada recta de alam
bre 20°. Los extremos del alambre 20’ que se extienden
més alld de los bordes del cuadro 10 pueden tensarse ma-
nuélmente y estirarse hacia arriva dentro de las muescas
en los miembros metdlicos 14°’ y 14°. Un extremo del -
alambre puede jalarse o estirarse fdcilmente hacia arriba.
tal y como se muestra en 36 en la figura 1, para ocasio- i
nar que el alambre se rompa en el extremo cerrado 32 de

la muesca. Cuando se completa esta operacién en ambos egf

| tremos del éiambre 20" los alambres y los niicleos enhebrg

. dos mediante los alambres se retienen firmemente en el cug




10

15

20 ..

25

30

dro 10. Se sigue el mismo procedimiento para enhebrar. i
y fijar todos los otros alambres 20 y 22 del plano del :
micleo. Iuego, las conexiones eléctricas en los puntos i
en donde se sujeten los alambres y se rompen en las mueg%
cas pueden acabarse convenientemente'medianfé goldadura %
tal como en 38 o por otros medios, g

El método descrito, de conformidad con la in- i
vencién pera armer un plano de micleo megnético tiene mu-
chas ventajas con relacidn a los métodos conocidos ante-%
riores en donde un alambre se enrolla alrededor de un -
poste o se redirige a través de un agujero en un termi- l
nal en donde el agujero no estd en alineamiento perfecto:
con los ndcleos, Los métodos anteriores requieren una
capacidaed y destrez considerables por parte del opera-—
rio, Ademéds, los métodos anteriores involucran un do-
blez, redireccidn, flexién y jalado indesegbles de las
pie;as del alambre que quedan en el conjunto final. Es-
to puede dar por resultado el que se dafie el alambre muy
fino y su revestimiento delgado de material aislanteo

A&dn cuando el plano de memoria de nicleo mag-
nético que se muestra en la figura 3 se proporciona con
terminales 14 en los cuatro lados del cuadro, en algunas

aplicaciones puede ser deseable usar los terminales des-

critos 14 solo en un lado del cuadro en menos lados que

- no sean todos aquellos los lados del cuadro.

lLa construccién del plano de memoria de micleo
magnético descrita incluye terminales de miembro metdli-
cos que son relativamente fdciles de fabricar en tamafios

pequefios que se diseflan para proporcionar resistencia

~ médxime en las direcciones necesarias y que tienen venta-
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jas signifieativas en la faéilidad con la cusl los alam-
bres de los planos de memoria pueden dirigirse a través
de los terminales y los nidcleos y la facilidad con la
cual se pueden romper fécilmente los extremos excedentes;

La presente solicitud, que corresponde a la pre
sentada en Estados Unidos de América, el 5 de Enero de .
1.968 bajo el nim. 695.944, se acoge a los beneficios del
articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Indus-
trial.,

- REIVINDICACIONES -

Los puntos que como caracteristica de novedad
se presentan para que sean objeto de esta solicitud.de
Modelo de Utilidad en Espafia por VEINTE afios, son los si-
guientes:

1.~ Un plano de memoria de micleo magnético quej
comprende, un soporte plano de material aislante, una fogg
macidn de micleos magnéticos colocados en hileras y co-
lumnes, alambres que se extienden desde un lado del so-
porte a través de las hileras de micleos respectivas ha- -

cia un lado opuesto del soporte, alambres gque se extien-

! den desde el otro lado del soporte a través de las colum-

&nas de nidcleos respectivas hacia el lado opuesto del so-

' porte, y terminales eléctricos colocados a lo largo de los

distintos lados del soporte hacia el cual se extienden -
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respectivamente los alambresi que comprendes cada uno de

los terminales estd colocado a lo largo de por 1o menos

un lado del soporte que tiene un miembro metdlico alar-

gado de seccidén transversal rectangular, el miembro se

extiende casi perpendicularmente desde la superficie del

soporte plano con el extremo libre del miembro dobléndo-
se bruscamente hacia atrds hacia el soporte plano para — |
formar una muesca para recibir y sujetar el alambre que
gse extiende hacia el mismo.

2.= Un plano de memoria de conformidad con lo
reivindicado en la reivindicacidén 1; en donde el doblez
en el miembro metédlico es a lo largo de una linea que se
extiende en la direccidén de la mayor dimensidén en seccién:
transversal del miembro y en la direccidn del alambre que
se extiende hacia el mismo.

3¢= Un plano de memoria de conformidad con lo
reivindicado en la reivindicacién 1 § en la reivindicacion
23 en donde la muesca se dimensiona en por su extremo -
abierto para recibir libremente el alambre que se extien-—
de hacia el mismo, y la muesca tiene una dimensién en su
extremo cerrado que es menof que el didmetro del alambre,

4.= Un plano de memoria de micleo magnético.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-

'tecede, representado en el dibujo que se acompafia y con

. los fines que se han especificado.
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Esta Memoria consta de diez hojas escritas a ma,

guina por una sola cara.
Madrid, S ENE 911

P.A.
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